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(54) QUY TRÌNH LẮNG PHỦ KIM LOẠI HOẶC HỢP KIM KIM LOẠI LÊN BỀ MẶT 
CỦA NỀN

(57)  Sáng chế đề cập đến quy trình lắng phủ kim loại hoặc hợp kim kim loại lên ít nhất 
một bề mặt của nền, bao gồm các bước: (a) chế tạo nền; (b) xử lý bề mặt của nền này bằng 
dung dịch hoạt hóa bao gồm ít nhất một nguồn ion kim loại được chọn từ nhóm bao gồm 
ruteni, rođi, palađi, osmi, iriđi, platin, đồng, bạc, ni-ken, cô-ban, vàng và hỗn hợp của 
chúng sao cho ít nhất một phần ion kim loại được hấp phụ lên bề mặt của nền này; (c) xử 
lý bề mặt của nền thu được ở bước (b) bằng dung dịch xử lý bao gồm: i) ít nhất một chất 
phụ gia độc lập được chọn từ nhóm bao gồm thiol, thioete, đisulphua và dị vòng chứa lưu 
huỳnh, và ii) ít nhất một chất khử thích hợp để khử ion kim loại hấp phụ lên bề mặt của 
nền này được chọn từ nhóm bao gồm chất khử trên cơ sở bo, nguồn ion hypophosphit, 
hyđrazin và dẫn xuất hyđrazin, axit ascorbic, axit iso-ascorbic, nguồn formalđehyt, axit 
glyoxylic, nguồn axit glyoxylic, axit glycolic, axit formic, đường, và muối của các axit nêu 
trên; và (d) xử lý bề mặt của nền thu được ở bước (c) bằng dung dịch mạ kim loại chứa 
dung môi và ít nhất một nguồn ion kim loại được lắng phủ sao cho kim loại hoặc hợp kim 
kim loại được lắng phủ trên đó.
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